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1. Produktbeschreibung

Mit der altec Silicon-Disk kénnen Sie Ihren PC/XT/
AT um maximaldreilogische Laufwerke erweitern:

-das EPROM-Boot-Laufwerk mit Ihrem Betriebs-
system (MS oder PC-DOS)

-das EPROM-Programm-Laufwerk mitden
Anwenderprogrammen

-das batteriegepufferte SRAM-Datenlaufwerk
zum Abspeichernder Daten

Die Speicherkapazitatder EPROM-Laufwerke be-
trégtbis zu 1 MByte pro Silicon-Disk, die des batte-
riegepufferten SRAM-Laufwerks bis zu 544 KByte.
Eskénnen bis zu acht Silicon-Disks kaskadiert wer-
den (entspricht 8 MByte EPROM und 4,25 MByte
SRAM). Als Option wird eine Hardwareuhr (Toshiba
TC 8250 P) mitgeliefert, die Gber ein mitgeliefertes
Programm Datumund Uhrzeit zur Verfiigung stellt
(siehe 4.7). Dieineinem IBM- oder Kompatiblen
PC/XT/AT installierte Silicon-Disk belegt einen
langen Busslot und wird Gber einen mitgelieferten
Treiber (siehe 4.1)in PC- oder MS-DOS eingebun-
den.

Die Programmierung der EPROMSs geschiehtim
PC/XT/AT unter Verwendung des altec Program-
miermoduls (siehe 4.4).
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2. Betriebsarten

Die Silicon-Disk kannin 3 verschiedenen Betriebs-
arten eingesetztwerden:

2.1.Nonboot

Im Nonboot-Mode muf das Betriebssystem tber
ein Disketten- oder Festplattenlaufwerk geladen
werden (siehe 4.53)

2.2. Alternativboot

Der Alternativboot-Mode erlaubt das wahlweise
Ladendes Betriebssystems von Floppy-Disk oder
EPROM-Boot-Laufwerk. Wird beim Bootvorgang
des Rechners die Existenz einer Floppy-Diskim
Laufwerk “A” erkannt, so versuchtder Rechnervon
hier das Betriebssystem zu laden. Steckt keine
Floppy-Diskim Laufwerk “A”, so wird das Betriebs-
system automatisch vom EPROM-Boot-Laufwerk
geladen (siehe 4.52).

2.3. Autoboot

Arbeitetdie Silicon-Diskim Autoboot-Mode, so wird
das Betriebssystem unabhéngig vom Vorhanden-
seinvon bootfahigen Programmen auf Floppy- oder
Harddisk grundsatzlich vom EPROM-Boot-Lauf-
werkgeladen (siehe 4.51).

altec Handbuch 5.0 Silicon-Disk ES
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3. Hardware

3.1 Adressierung der Silicon-Disk
Die Silicon-Disk hat zwei Adressbereiche:

-den|/O-Adressbereich flirden normalen Betrieb
ohne Bootfunktion

-den Speicher-Adressbereich flirdas Boot-
EPROM

I/0-Adressbereich:

Der1/O-Adressbereich belegt 8 Bytes. Die Basis-
adresse furdiesen Bereich wird mitdem DIP-Schal-
ter“S1”eingestellt.

Schalter-Adressen Werkseinstellung
E‘s1 ”
Zuordnung | | |

S1-8 = unbenutzt  (hex) u u
S1-7 = A9 "ON"
S1-6 = A8

S1-5 = A7

S1-4 = A6 "OFF"
S1-3 = A5 12345678
S1-2 = A4

S1-1 = A3

Dabei entsprichtdie Schalterstellung “ON” einerlogi-
schen 0, die Stellung “OFF” entsprichteiner 1.

Die Karte wird mitder Einstellung 268 (hex) ausge-
liefert (s.0.). Damitwird der Adressbereich
268-26F (hex) belegt. Dieser Adressbereich wird

altec Handbuch 5.0 Silicon-Disk ES
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normalerweise nichtvon anderen Kartenbelegt.
Sollte doch einmal ein Konflikt miteiner anderen
Karte auftreten, so kanndie Adresse geandert wer-
den. Dabeiistzubeachten, da3 dann bei Bootbe-
trieb einentsprechendes Boot-EPROM bendtigt
wird (wird auf Anfrage vonder Firma altec zur Verfu-
gung gestellt).

Boot-Adressbereich:
Die Adressen flir das Boot-EPROM werden mit
dem Schalter “S2” eingestellt.

Schalteradressen Werkseinstellung
“82”

of o |
S2-6 = Bootbetrieb
S2-5 = A19
S2-4 = A18 “ON” _
S2-3 = A17
S2-2 = A16 “OFF”
S2-1 = A15 123456

Das Boot-EPROM belegt 32 KByte im Speichera-
dressraum. Die Adresseinstellung bei Auslieferung
istD0000(hex); (die Adressen A0 bis A14 werden
bereits vom Boot-EPROM benutzt). Diese Einstel-
lung kann aberohne weiteres geédndertwerden,so-
bald Konflikte mitanderen Karten auftreten. Eine
Anderung der Programme istdazu nicht notwendig.
Bei einer Anderung der EPROM-Adresse st nur
daraufzu achten, daB der Bereichim Speicher, der
zum Bootenvorgesehenist, nichtverlassen wird
[C8000-EFFFF (hex)]. Der Schalter “S2-6” dient
zum Ein-und Ausschalten der Boot-Funktion (siehe

altec Handbuch 5.0 Silicon-Disk ES
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3.2 Der SRAM-Bereich (Hardware)

Die CMOS-SRAMs aufder Silicon-Disk werden Achtung: bei Aus-
durch eine Lithiumbatterie versorgt, wennder Rech- | tauschvon CMOS-
nerausgeschaltetist oder wenn die Silicon-Disk IC’s muB die Batte-
nichtim Rechner steckt. Die Kapazitatder Batterie | rie grundsétzlich
gewahrtbei Temperaturenbis 25° C Datenerhalt fir abgeschaltetwer-
ca.5Jahre bei standiger Batteriepufferung. Daftirist | den.

derJumper J5vorhanden. Wird der Jumper zur Stec-

kleiste hin (untere Stellung, siehe 5.2) positioniert, Achtung:das
istdie Batteriepufferung aktiv. CMOS-SRAMA
Hinweis: Werkseitig ist die Batteriepufferung (siehe Lageplan)
bei Auslieferung inaktiviert. muB aus techni-

schenGriinden

Der CMOS-SRAM-Bereich umfaBt mindestens 8 grundséatzlich be-
und hdéchstens 544 KByte auf einer Silicon-Disk. stlickt werden.

Die Bestiickung mit 8K x 8 oder 32K x 8 Bausteinen

kann auchgemischterfolgen. Dazustehen 17im

Kontaktbereich vergoldete Prazisionssockel zur

Verflgung.

3.3 Der EPROM-Bereich (Hardware)

Der EPROM-Bereich (8 Steckplatze) muB einheit-

lichmiteinem EPROM-Typ bestlckt werden. Zulas-

sig sinddie Typen 27256, 27512,27513 und 27011

(alternativin CMOS-Ausfiihrung). Dabeiist auf die

richtige Jumper-und Schalterstellung zu achten. Au-

BerdemmuBder DIP-Schalter S3 (4-polig) einge-

stelltwerden.
altec Handbuch 5.0 Silicon-Disk ES 5
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Achtung: Falsche

§Y9) S3-T[S3FZ2[S33[JT[IZI3 A Jumperstellung
oder Schalterstel-

keinEPROM | OFF |OFF |OFF [X [X [X |X lung kann beim
Programmieren der

27256 ON |OFF |OFF [A [A |A |A EPROMs zur Zer-
stérungder

27512 OFF [ON |OFF (B [B [A |B EPROMSs und
Beschéadigung der

27513 ON |ON |OFF |B (B |B (B Kartefihren.

27011 OFF OFF ON A A A A

Xentspricht Aoder B

Aentspricht zur Bussteckleiste hin

B entsprichtvonder Bussteckleiste weg

3.4 LED-Anzeigen

Aufder Silicon-Disk zeigtdie griine LED den Status

“aktiv”firden EPROM-Bereich, die gelbe LED den

Status “aktiv”firden SRAM-Bereich an.

Die griine LED aufdem Programmiermodul dientals

Anzeige fliir 6 V erhdhte Betriebsspannung, die gelbe

fir12.5V Programmierspannung. Beide LEDs

leuchtenwéhrend des Programmierens.

altec Handbuch 5.0 Silicon-Disk ES 6
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4. Software
4.1 Der SILICON.SYS-Treiber

Der EPROM-und SRAM-Treiberliegtals Datei
“SILICON.SYS” vor. ErmuBindie Datei
“CONFIG.SYS” eingebundenwerden und verwaltet
samtliche aufder Silicon-Disk vorhandenen Laufwer-
ke. Der Treiber “SILICON.SYS” wird beim Boot-Vor-
gangdes Rechnersim DOS installiert. Je nach Kon-
figuration der Silicon-Disk mUssen bestimmte Para-
meterim Treiber “SILICON.SYS” angegeben
werden. Mitdem Zusatz “BOOT” wird ein bootfahi-
ges EPROM-Laufwerk angelegt.

Ab einer EPROM-LaufwerksgrdBe von 512 KByte
bestehtdie Méglichkeit, die Gr6Be des Boot-Lauf-
werks Uber Parameterangaben in 64 KByte-Schrit-
tenfestzulegen. Dazuwirdim Treiber
"SILICON.SYS" stattdes Zusatzes "Boot" ein "B"
(fir"Boot™) und dahinter, 3-stellighexadezimal co-
diert, die Gré Be des Boot-Laufwerks angegeben.

Beispiele fiir Boot-Laufwerksgrd Ben:

statt"Boot" "B080" (entspricht 128 KByte)
statt"Boot" "B0OCO" (entspricht 192 KByte)
statt"Boot" "B100" (entspricht 256 KByte)
statt"Boot" "B140" (entspricht 320 KByte)
statt"Boot" "B180" (entspricht 384 KByte)

altec Handbuch 5.0 Silicon-Disk ES
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Konfigurationsbeispiele beim Einsatz einer Silicon-
Disk:

a) nur SRAM-Bereich (kein Autoboot méglich)

(unabhéngig von der Anzahl der vorhandenen
CMOS-SRAMs wird grundsatzlich eine SRAM-
Diskim 1/O-Bereich als ersteslogisches Lauf-
werk hinterden bereits vorhandenen Laufwer

kenangelegt)

b) 256 KByte EPROMs (SRAM-Bestiickung wahl-

weise)

Die logische Anordnung des 256 KByte-
EPROM-Laufwerks erfolgt im DOS hinterden
bereitsinstallierten Laufwerken (Beispiel: Flop-
pylaufwerke: “A” und “B”, CMOS-SRAM-Disk
“C”,EPROM-Laufwerk “D")

altec Handbuch 5.0 Silicon-Disk ES
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¢) 512/1024 KByte EPROM (SRAM-Bestlickung
wahlweise)

Nonboot:

Dielogische Anordnungdes 512 /1024 KByte-
Laufwerks erfolgt bei nichtbootfahiger Silicon-
Disk (Nonboot) wie beim 256 KByte EPROM-
Laufwerk. Beibootféhiger Silicon-Disk (Auto-

boot/Alternativboot) wird eine Unterteilung des

512/1024 KByte EPROM-Laufwerks in zweilogi-
sche Laufwerke vorgenommen (128 KByte und
384/896 KByte).

Der Treiber “SILICON.SYS_BOOT” nimmtdabei
automatischdie Unterteilungin 2 Laufwerke vor.

Beispiele:
1)512/1024 KByte EPROM, bootfahig

“A”: Floppylaufwerk

“B”: Floppylaufwerk

“C” CMOS-SRAM-Disk

“D”: 128 KByte EPROM (bootféhig)
“E”: Programmlaufwerk 384/896 KByte

altec Handbuch 5.0 Silicon-Disk ES
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EPROM
2)512/1024 KByte EPROM, nichtbootféhig

“A”: Floppylaufwerk

“B”: Floppylaufwerk

“C”: SRAM-Laufwerk

“D”:512/1024 KByte Programmlaufwerk

3) 256 KByte EPROM (in allen Fallen ein Lauf-
werk)

“A”: Floppylaufwerk
“B”: Floppylaufwerk
“C”: SRAM-Laufwerk
“D”: 256 KByte EPROM

Beijeder Installation des Treibers “SILICON.SYS”
erfolgteine visuelle Ausgabe derbelegten Speicher-
platze. Dabeiwird die EPROM-Kapazitétin KByte,
die SRAM-Bestlickung pro Steckplatz (8 KByte
SRAM entsprichteiner 1,32 KByte SRAM
entsprichteiner4) angezeigt. AuBerdemwird die
belegte I/O-Adresse und die GréBe der installierten
Laufwerke angegeben.

altec Handbuch 5.0 Silicon-Disk ES
25
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4.2 Spannungsiiberwachung

DerZustandder CMOS-SRAM-Stromversorgung
wird beijedem Bootvorgang Uberprift und angezeigt.
Wenndie Batteriespannung einen zum Datenerhalt
notwendigen Pegel (2,1 V) unterschreitet, sowird
dieses vonder Uberwachungslogik erkanntund ge-
speichert. Dabeiistaberauch bei Erscheinender
Fehlermeldung noch einige Tage lang der Datener-
haltgesichert.

Beachten Sie bitte, daB auch kurzfristige
Spannungsausfélle wéhrend des Transportes (etwa
durch KurzschluB) erkanntwerden. AuBerdem
erfolgendie Spannungsmessungen Uber hochohmi-
ge Widerstande, so daB die Uberwachungslogik
auchdurch Bertihrung mitder Hand ausgeldst
werdenkann.Wenn dieser Fehler auftritt, erscheint
die entsprechende Meldung auf dem Bildschirmund
der Rechnerwartet auf Bestati-gung. Durch Driicken
der Tasten Ctrl+Alt+Del kannder Rechnerneuge-
startetwerden, dabei wird die Uberwachungslogik
zuriickgesetzt. Wenndie Uberwachungslogik defekt
ist, meldetder Rechnerauchdieses.

Durch Setzendes Parameters “CONT” (entspricht
Continue) hinter “DEVICE=SILICON.SYS" kanndie
Uberwachungslogik beim Booten des Rechners
Ubersprungenwerden. Dabeiistzubeachten, daB
die Uberwachungsfunktionvom Anwenderprogramm
tbernommenwerden muB. (Die entsprechende
Software wird auf Anfrage zur Verfligung gestellt.)

altec Handbuch 5.0 Silicon-Disk ES
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Achtung: Sichern
Sie bitte grundsatz-
lich die Daten vom
CMOS-SRAM-Teil
der Silicon-Disk auf
einer Diskette oder
einemanderen
Speichermedium,
bevor Sie lhren
Rechner 6ffnen, da
ein unglickliches
Berlihrender
Platine mit der
Hand oderdurch
Metallgegenstande
(eventuelle Nach-
barplatinen) die
Datenldschen
kann.
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4.3 Dateniiberprifung

Wahrendder Schreib-und Lesevorgénge aufdem
CMOS-SRAM:-Teil der Silicon-Disk findet eine Uber-
prifungder Daten miteiner Prifsumme statt. Sollte
es einen Fehlergeben, erscheintdie Meldung: “Sili-
con-Disk Parity Error $" (4-stellige Hex-Anzeige
des fehlerhaften Sektors).

Zur SRAMDISKwird ein Formatierer “RAM-
FORM.COM” mitgeliefert, derdie SRAM-DISK nach
Abschaltender Batteriespannung neu formatiert. Da
ohne Batterie die CMOS-SRAMSs undefinierte Zu-
stdnde annehmenkdnnen, istein Formatierenun-
umganglich.

Bitte beachten Sie, daB beim Aufrufvon “RAM-
FORM?” ein Systemresetdurchgefuhrt wird.

4.4 Programmieren der EPROMs

Bitte Uberprifen Sie vordem Programmieren, obdie
EPROMs leersind, ob alle EPROMsvomglei-chen
Typsind, und obdie Jumper- und Schalterstellungen
mitdenverwendeten EPROMSs Uibereinstimmen.

Setzen Sie nunden Batteriejumper J5 aufdie un-tere
Position (zur Bussteckleiste hin). Die Batteriepuffe-
rungistnun aktiviert.

Dannsetzen Sie die Silicon-Diskinden Rechnerein
undschlieBen das Programmiermodul an. (Das Pro-
grammiermodul darf ausschlieBlich bei ausgeschal-
tetem Rechnergestecktund entferntwerden, da
sonstdie Gefahrder Zerstérungder EPROMs
besteht.) Fiihren Sie nun ein "RAMFORM" durch.
Rufen Sie nun das mitgelieferte Programm

altec Handbuch 5.0 Silicon-Disk ES
25

Achtung:Nach
dem Einsetzen der
Silicon-Diskin lhren
Rechner sollte
grundsatzlichein
"RAMFORM"
durchgefihrtwer-
den.
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“OPENEP” (EPROM-Laufwerkangabe,z.B.“D:”)
auf. Damitgeben Sie die EPROMs zum Program-
mierenfrei.

Falls Sieim Treiber “SILICON.SYS” den Zusatz
“BOOT” angegeben haben, sofragt das Programm
nach einerbootféhigen Diskette (zum Programmie-
rendes BOOT-Laufwerks): “INSERT BOOTABLE
SYSTEM DISK”. Danachfolgtdie Frage: “ENTER
DISK DRIVE LETTER”. Hier missen Sie die Be-
zeichnungdes Laufwerks angeben, indemdie boot-
fahige Diskette steckt (z. B. “A:”). Der Treiber unter
demdie EPROM-Laufwerke programmiertwerden,
muBdie gleichen Parameter (zuldssig sind “Boot”,
“Bxxx”, “$xxx” und “Cont.”) aufweisen wie der
Treiber, mitdem gebootetwird, da es sonstaufdem
zweiten EPROM-Laufwerk zu Zuordnungsfehlern
kommt. Die bootfahige Diskette muB3 folgendes
enthalten:

- Betriebssystem MS/PC-DOS
-COMMAND.COM

-AUTOEXEC.BAT

-CONFIG.SYS

-SILICON.SYS

-REORG.COM (wennder Zugriff auf Laufwerke,
wie z. B. Floppy- oder Harddisk, auBerhalb
der Silicon-Disk még- lichseinsoll)

sowie alle Dateien, die in “CONFIG.SYS” angege-
benwerden.

Bis aufdas Betriebssystem, welches beim Anlegen

altec Handbuch 5.0 Silicon-Disk ES
25

Achtung:beim
Bootvorgangmuf
der Silicon-Disk-
Treiberinder Datei
"CONFIG.SYS"
eingebundensein
unddie gleichen
Parameter aufwei-
senwie der Treiber,
unter demdie
EPROMS program-
miertwerden.
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(nach Eingabe von “OPENEP”) eines Bootlaufwerks
automatisch kopiertwird, werden alle ande-ren
Dateienmitdem DOS-Befehl “COPY”indie
EPROMSs Uibertragen. Danach beenden Sie die Pro-
grammierung mitder Eingabe “CLOSEP”.

Beieinem Fehler beim Brennen der EPROMs er-folgt
der Abbruch mitder Meldung “Programming error
EPROMNTr.:x“und der Anzeige der I/O Adressbele-
gung. Sollte dieser Fehler auftreten, so istes
méglich, daB das EPROM nichtleerwar, oderdaf3
esdefektist. Indiesem Fallmissen die bereits pro-
grammierten EPROMs unter UV- Lichtgeléschtund
dasdefekte EPROM ausgetauschtwerden.

AuBerdemistes wichtig, die Programmdiskette(n)
sorgfaltig vorzubereiten und gegebenenfalls mit
Batch-Jobs zu arbeiten, um unnétige Fehler zu ver-
meiden, die eine komplette Neuprogrammierung
erfordernwarden.

Die Ubertragung von nichtbootf4higen Programmen
indie EPROMs der Silicon-Disk, die nichtden
Zusatz“BOOT”imzugehdrigen Treiber “SILI-
CON.SYS” haben, geschiehtfolgendermaBen:

Rufen Sie das Programm “OPENEP* (EPROM-
Laufwerkangabe, z. B.“E:") auf. Stecken Sie nun Ihre
Programmdiskette in das Laufwerk “A” und kopieren
Sieden Inhalt mitdem Gblichen DOS-Befehl
“COPY”indie EPROMs. Danach geben Sieden
Befehl “CLOSEP“ ein.

altec Handbuch 5.0 Silicon-Disk ES
25
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Beispiele:

Alternativ-/Autoboot
EPROM Laufwerk (128 oder 256 KByte):

Eingabe: “OPENEP_D:”

“INSERT BOOTABLE SYSTEM

DISK"

“ENTER DISK DRIVE LETTER”
Eingabe: “A:”

Bitte stecken Sie einedas System ent-

haltende Diskette (360K/5 1/4") in Lauf-

werk “A”; die Systemfiles werdennun
automatisch kopiert (beianderen Files
verfahren Sie wiefolgt).

Eingabe: “COPY_x.y_D:”

(Hiermussendie modifizierte
AUTOEXEC.BATund CONFIG.SYS
kopiertwerden.)

Eingabe: “CLOSEP"

(Bitte beachten Sie, daB3 beieiner

EPROM-Bestiickung > 256 KByte das

Bootlaufwerk eine max. Kapazitatvon

128 KByte hat.)

Nonboot-EPROM Laufwerk (256 KByte):
Eingabe: “OPENEP_E:”

(Diskettein Laufwerk “A”einlegen)
Eingabe: “COPY_x.y E:"

altec Handbuch 5.0 Silicon-Disk ES
25
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Eingabe: “CLOSEP *

Sie haben die Mdglichkeit, Dateien entweder ein-
zeln (auchvonverschiedenen Disketten) oder zu-
sammengefaBtzu ubertragen.

4.5 Bootenvonder EPROM-Disk

Umdie Silicon-Disk bootfahig zu machen, muBin
der Datei CONFIG.SYS der Kommandointerpreter
umgeleitetwerden.

Wennder Treiber SILICON.SYS BOOT das Lauf-
werk D:ist, muBderletzte Eintragim CONFIG.SYS
lauten:

SHELL=COMMAND.COM_D:_/P

DOS suchtdann den Kommandointerpreter aufdem
Laufwerk D: und nicht mehrauf A..

Beispiel fiir CONFIG.SYS:

SHELL=COMMAND.COM_D:_/P

Auchdie Datei AUTOEXEC.BAT muBbestimmte
Kriterien erfiillen. Wennwie obendas Laufwerk D:
das Bootlaufwerkist, sollte der erste Eintragin
AUTOEXEC.BAT die Umschaltungaufdas D:-Lauf-
werksein.

altec Handbuch 5.0 Silicon-Disk ES
25

Achtung:
DerRechnerdarf
bis zur Beendigung
der Gesamtpro-
grammierung nicht
neu gestartetwer-
den, da die Pro-
grammierung sonst
unterbrochenwird
und fir das Pro-
grammieren not-
wendige Daten
verlorengehen. Es
kébnnen keine Un-
terverzeichnissein
den EPROMs
abgelegtwerden;
dies wirde zu
Programmierfehlern
fahren.
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Das Programm REORG bewirktdie Freigabe des
Floppylaufwerks A:nach dem Bootvorgang vonder
Silicon-Disk. Bei Nichtaufruf von REORG bleibtdas
Floppylaufwerk A: gesperrt. Die Einbindung des
Programms REORG muB bei Verwendung einer
Batch-Dateider letzte Eintragin dieser Datei sein.

DazurBoot-Zeitdas Silicon-Disk EPROM-Boot-
Laufwerk auf A: gelegt wird und nach dem Booten zu-
rickgeschaltetwird (das File Autoexec.batistdann
nichtmehrauf A: vorhanden), empfiehltes sich,um
einfehlerhaftes Abarbeiten des Batchfiles zu vermei-
den, mitzwei Batchfiles zu arbeitenund das Pro-
gramm REORG im zweiten Batchfile als erstes auf-
zurufen.

Beispiele:

1)AUTOEXEC.BAT

REORG oder

2)AUTOEXEC.BAT und SILIEXEC.BAT

SILIEXEC e

Beispiel fir die Laufwerkeinstellungwahrend des
Bootvorganges:

altec Handbuch 5.0 Silicon-Disk ES
25
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nach Start Floppy A Floppy B

des

Rechners

nach Ein-  Silicon  Floppy B

binden des | DiskBoot-| B c D E

Boot- laufwerk

EPROMs

der Silicon-

Disk

nach Aus- | Silicon- |Floppy B | Silicon- | Silicon- | Silicon-

fihrung Disk Disk Disk Disk

CONFIG. Bootlauf- S-RAM | Bootlauf-| Pro-

SYS werk werk gramm-

Device- lauf-

Silicon. werk

sys Boot

nach Auf- | Floppy A |Floppy B | Silicon- | Silicon- | Silicon-

ruf von Disk Disk Disk

“REORG” S-RAM | Bootlauf-| Pro-

werk gramm-

lauf-
werk

ZumBootenvom EPROM-Boot-Laufwerkin Rech-

nernohnelsonstigeLaufwerke muB folgendes be-

achtetwerden:

a) PCsohne Laufwerke

- derDIP-Schalteraufdem Motherboarddes
PC’sfirdie Angabe der Anzahlder Laufwerke
muB auf “kein Laufwerk” gestelltwerden.

altec Handbuch 5.0 Silicon-Disk ES
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b) XTsohne Laufwerke
- fallsdie Abschaltung der Laufwerke per DIP-
Schalterméglichist, verfahren Siewieo. a. -
bei XTs ohne mechanische Laufwerkabschal-
tung muBu.U.das BIOS-EPROMdes Rech-
ners modifiziert werden. (Bitte setzen Sie sich
dazu mitunsinVerbindung)

¢) ATsohne Laufwerke

- inder“SETUP”-Tabelle muB die Anweisung
“kein Laufwerk”angegeben werden. Dadies
Ublicherweise vom “SETUP”- Programm

nichtausgefihrtwerdenkann, muf ein modifi-
ziertes “SETUP”-Programm erstellt werden.
Eine Hilfe dazu bieten die technischen Hand-
bicherzum AT. AuBerdemkann es beibe-

stimmten Rechnern nétig sein, das BIOS-

EPROM zu modifizieren. Setzen Sie sichin

diesem Fall bitte mit unsin Verbindung.

4.51 AutobootSilicon-Disk

Mitdem Schalter S2-6 wird der Boot-Betrieb ein/aus-
geschaltet. Die weitere Funktion wird von Schalter
S3-4 bestimmt.

Die Funktionvon Schalter S3-4istnurgegeben,
wenn Schalter S2-6 auf "ON" steht.

altec Handbuch 5.0 Silicon-Disk ES
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1234

56

4.52 Alternativboot Silicon-Disk/Floppy-Disk

I|S2ll

|l83|l

- uONn
5 16

IIOFF"

. IIONII

llOFFll

4.53 NonbootSilicon-Disk 1 2 3 4

IISZII
- uONn
1.6 Betrieb mehrerer Silic
IIOFF"
Vlll.ublll II IUGI SILICON S

"83"

i Verbund

llOFFll
entdie Mog-

lichkeit, bis zu acht Silicon- D|$szGsalmmenzub|n-
den. Die EPROM-und SRAM- Laufwerke bilden
dabei jeweils eine Einheit. HiermitlaBt sich eine Ge-
samtkapazitdtvonca.12 MByte erreichen.

Jeder&@?elnen Silicon-Disk muBBferzu ein 8 Byte

‘
UTTAp o1

B.P6Bh
Siljcan-Dis

ent’Q-Adressbergic
lex|zU Silicon-Disk N
k NIr. Z&E,hexz S

1£
.1
lic

AL Z

igimanim Gesan

g

=3

1234

r&ﬁ{‘werden

56 1234
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“SILICON.SYS” die einzelnen Adressenanund
stelltaufjeder Silicon-Disk mitdem DIP-Schalter
“S1”die zugehdrige Adresse ein.

Die erste Silicon-Disk von mehrerenmuB aufder
Adresse 268 (hex) liegen, wenn Autoboot oder Alter-
nativboot méglich sein soll. Dabeiwird nuraufder
ersten Silicon-Disk ein Boot-Laufwerk (128 KByte)
angelegt. Ausdiesem Grund darfbeibootfahigem
Silicon-Disk-Verbund nur auf der ersten Silicon-Disk
der DIP-Schalter“S2-6” auf “ON” stehen. AuBerdem
muUssen zur Programmierung folgende Bedingungen
erfllltsein:

1. Alle zu programmierenden Silicon-Disks mus-
sengemeinsamim Rechner stecken.

2. Anjede Silicon-Disk muB gleichzeitig ein Pro-
grammiermodul angeschlossenwerden.

3. Die Programmierung darf nichtdurch Neustar-
ten des Rechners oder Stromausfall unterbro-
chenwerden (giltallgemein).

Beispiel fiir CONFIG.SYS

Hierbeibedeuten:

SILICON.SYS -Gesamttreiber fir EPROMsund
SRAMs

altec Handbuch 5.0 Silicon-Disk ES
25

21



Silicon-Disk ES 25

D)

BOOT - Anlegen eines Bootlaufwerks
$268 - erste Silicon-Disk I/0O Adresse
$270 - zweite Silicon-Disk I/O Adresse
$278 - dritte Silicon-Disk I/0O Adresse

Indiesem Beispiel wird ausschlieBlich aufder ersten
Silicon-Disk (268 hex) der DIP-Schalter “S2-6” auf
“ON”gestellt. Die Programmierung erfolgtansonsten
wieunter4.4.

4.7 Das Uhrenprogramm

Die auf Wunsch mitgelieferte Hardwareuhr stelltdas
Datumunddie Uhrzeit zur Verfligung. Da die Uhr nur
wenig Strom verbrauchendarf, isteinrelativ

langsamer Uhrenbaustein zum Einsatz gekommen.

Das mitgelieferte Programm liestdie Hardwareuhr
undsetztdie DOS-Softwareuhrentsprechend. Da-
mitist volle Kompatibilitat hergestellt. Es stehen
auchdie Sekundenbruchteile zur Verfiigung, die von
der Hardwareuhr nichtgeliefertwerden.

Das Programm heiBt“ALTECUHR.COM”. Der
AufrufheiBt “ALTECUHR” zum Lesender Hardwa-
reuhrund Setzender Softwareuhr. Zum Stellender
HardwareuhrheiBtder Aufruf “ALTECUHR SET”.
Das Programm fragtdann nach Datum und Uhrzeit.
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5. Anhang

5.1 Technische Daten
CMOS-SRAM-Laufwerke:

17 Steckplatze CMOS-SRAM, batteriegepuffert
je 8Kx8  oder

je32Kx8

min. Gesamtkapazitdt: 8 KByte

max. Gesamtkapazitat: 544 KByte

Datensicherheit:

ca.5Jahrebei Dauerlagerung (bis 25 ° C) durch Li-
thiumbatterie (3V/1400 mAh)

Uhr, Kalender batteriegepuffert
Spannungsiberwachungder Batteriemit2,1V
Schaltpegel

EPROM-Laufwerke:
8 Steckplatze EPROM
Typ27256 = 256 KByte
Typ27512 = 512 KByte
Typ27513 = 512 KByte
Typ27011 = 1024 KByte
(auchin CMOS-Technik lieferbar)
Programmierung der EPROMSs:

- Programmierungim PC/XT/AT durcheinextern
ansteckbares Modul zur Erzeugung der Program-
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mierspannungen
- Leuchtdiodenanzeige des Programmierstatus
und Datenzugriffs

Boot-EPROM:

Einzusétzlicher EPROM-Steckplatz fir Typ 27256
mit DIP-Schalter frei Gberden Adressraum (ab 512
KByte) verschiebbarin 32 KByte-Schritten

Adresse:

Keine Adressbelegungim Arbeitsspeicher, es wer-
den 8Byteim1/O-Adressraumbelegt (Gber DIP-
Schaltereinstellbar)

Stromverbrauch im Betrieb:

5V, typ. 550 mA, wahrend der EPROM-Program-
mierungmax.1.8A

Typ. Stromverbrauch bei Batteriepufferung:

25°C 35°C 45°C  60°C
CMOS-SRAMS
incl.Ansteuerung-
und Uber-
wachungslogik
544 KByte: <0,018 mA 0,027 mA 0,054 mA 0,135 mA

Uhr/Kalender: ~ nahezu temperaturunabhangig,
typ. 0,010 mA

altec Handbuch 5.0 Silicon-Disk ES
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Selbstentladeverhalten der eingesetzten Lithi-
umzelle

5.2 Lageplan Silicon-Disk

bis
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Abgebildete Werk-
einstellung:
EPROMs Typ

o~ — | 27512,
i 51 —— | /O Adresse 268
Sl M =
"OFF" *** —— | Bootadresse D000
12345678 g4 [—| hex
o B s« A—— | Nonboot-Mode,
"S 3" BHBE "ON . J3 |—— | Batteriepufferung
OFF ‘=% [—— | passiv.
1234 2 B=
i S —
"OFFII J1
123456 LD —
EPROM|EPROM|EPROM|EPROM| RAM
5 6 8 7 9
EPROM| RAM RAM RAM RAM
4 4 8 17 10
EPROM| RAM RAM RAM RAM
3 3 7 13 14
EPROM| RAM RAM RAM RAM
2 2 6 12 15
EPROM| RAM RAM RAM RAM
1 1 5 11 16
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5.3 Konfigurationstabellen

Bitte tragen Sie hier Ihre Konfiguration ein:

IIS1"
"ONII J5
"OFF" o o o Datum
J4  SerNr.
Bo o o A
Rechner
J3
"S3" o o o Betriebssystem
"ONII
J2 Floppylaufwerke
"OFFII © oo
J1 Harddisk
° °° EPROM-Laufwerke :
"S2" SRAM-Laufwerke :
IIONII
Boot-EPROM Vers. :
"OFFII
Treiber Softw. Vers.
ngqn
S J5
"ON" o o o Datum
"OFF" J4  Ser.Nr.
Bo o o A
Rechner
J3
o o o PBetriebssystem
"83"
"ON" J2 Floppylaufwerke
0 0 o
"OFF" J1 Harddisk
® ° ° EPROM-Laufwerke :
SRAM-Laufwerke :
IISZII
"ON" Boot-EPROM Vers. :
"OFE" Treiber Softw. Vers.
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